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I NTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  

____________ 

 
GENERAL LIGHTING  – ORGANIC LIGHT EMITTING  DIODE (OLED)  

PRODUCTS AND RELATED EQUIPMENT – TERMS AND DEFIN ITIONS 
 

FOREWORD 

1 )  The  I n ternati ona l  E l ectrotechn ical  Commissi on  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ izati on  for s tandard i zati on  compri s i ng  
a l l  nati onal  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC  National  Commi ttees) .  The  ob ject  of I EC  i s  to  promote  
i n ternati onal  co-operati on  on  a l l  q uesti ons  concern ing  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic  fi e l ds .  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es ,  I EC  publ i shes  I n ternati onal  S tandards,  Techn ica l  Speci fi cati ons,  
Techn ica l  Reports ,  Publ i cl y Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu ides  (hereafter referred  to  as  “ I EC  
Publ i cati on (s)” ).  The i r preparati on  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC  Nati onal  Commi ttee  i n terested  
i n  the  sub ject dea l t  wi th  may parti ci pate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternati onal ,  governmen ta l  and  non -
governmen ta l  organ izati ons  l i a i s i ng  wi th  the  I EC  a l so  parti ci pate  i n  th i s  preparati on .  I EC  co l l aborates  cl ose ly 
wi th  the  I n ternational  Organ izati on  for Standard izati on  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i ti ons  determ ined  by 
ag reement between  the  two  organ izati ons.  

2 )  The  formal  deci s ions  or ag reemen ts  of I EC  on  techn ical  matters  express,  as  nearl y as  poss ib l e,  an  i n ternati onal  
consensus  of op i n i on  on  the  re l evan t  subjects  s i nce  each  techn ical  commi ttee  has  represen tati on  from  a l l  
i n terested  I EC  Nati onal  Commi ttees.   

3 )  I EC  Publ i cati ons  have  the  form  of recommendati ons  for i n ternati ona l  u se  and  are  accepted  by I EC  Nati onal  
Commi ttees  i n  that  sense.  Wh i l e  a l l  reasonabl e  efforts  are  made  to  ensu re  that  the  techn ica l  con ten t  of I EC  
Publ i cati ons  i s  accu rate,  I EC  cannot be  hel d  responsibl e  for the  way i n  wh i ch  they are  used  or for any 
m is in terpretati on  by any end  u ser.  

4 )  I n  order to  promote  i n ternational  u n i form i ty,  I EC  Nati onal  Commi ttees  undertake  to  appl y I EC  Publ i cati ons  
transparen tl y to  the  maximum  exten t  possib l e  i n  thei r nati ona l  and  reg i onal  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC  Publ i cati on  and  the  correspond i ng  nati onal  or reg ional  pub l i cati on  shal l  be  cl earl y i nd i cated  i n  
the  l a tter.  

5)  I EC  i tse l f does  not  provi de  any attestati on  of con form i ty.  I ndependen t  certi fi cati on  bod ies  provi de  conform i ty 
assessmen t services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC  marks  of conform i ty.  I EC  i s  not  responsibl e  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependen t  certi fi cati on  bod i es .  

6)  Al l  u sers  shou l d  ensu re  that  they have  the  l atest ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  N o  l i abi l i ty shal l  a ttach  to  I EC  or i ts  d i rectors,  employees,  servan ts  or agen ts  i n cl ud i ng  i nd i vi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  commi ttees  and  I EC  Nati onal  Commi ttees  for any personal  i n j u ry,  property damage  or 
other damage  of any natu re  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cati on ,  use  of,  or re l i ance  upon ,  th i s  I EC  Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cati ons.   

8)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  Normati ve  references  ci ted  i n  th i s  publ i cati on .  U se  of the  referenced  publ i cati ons  i s  
i nd i spensabl e  for the  correct appl i cati on  of th i s  pub l i cati on .  

9)  Atten ti on  i s  d rawn  to  the  possib i l i ty that  some  of the  e l emen ts  of th i s  I EC  Publ i cati on  may be  the  subj ect  of 
paten t ri gh ts .  I EC  shal l  n ot  be  he l d  responsibl e  for i den ti fyi ng  any or a l l  such  paten t  ri gh ts .  

The  main  task of I EC techn ical  commi ttees  i s  to  prepare  I n ternational  Standards.  I n  
exceptional  ci rcumstances,  a  techn ical  commi ttee  may propose  the  publ ication  of a  techn ical  
speci fication  when  

•  the  requ i red  support cannot be  obtained  for the  publ ication  of an  I n ternational  Standard ,  
despi te  repeated  efforts,  or 

•  the  subject i s  sti l l  under techn ical  development or where,  for any other reason ,  there  i s  the  
fu ture  bu t no  immed iate  possibi l i ty of an  agreement on  an  I n ternational  Standard .  

Techn ical  speci fications  are  subject to  review wi th in  th ree  years  of publ ication  to  decide  
whether they can  be  transformed  in to  I n ternational  Standards.   

I EC TS  62972,  wh ich  i s  a  Techn ical  Speci fication ,  has  been  prepared  by subcommi ttee  34A:  
Lamps,  of I EC  techn ical  commi ttee  34:  Lamps  and  re lated  equ ipment.  
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The  text of th is  Techn ical  Speci fication  i s  based  on  the  fol lowing  documents:  

Enqu i ry d raft  Report  on  voti ng  

34A/1 874/DTS  34A/1 896/RVC 

 
Fu l l  i n formation  on  the  voting  for the  approval  of th is  techn ical  speci fication  can  be  found  in  
the  report on  voting  i nd icated  i n  the  above  table.  

Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance  wi th  the  ISO/IEC Di rectives,  Part 2 .  

The  commi ttee  has  decided  that the  conten ts  of th is  publ ication  wi l l  remain  unchanged  un ti l  
the  stabi l i ty date  ind icated  on  the  I EC  websi te  under "h ttp: //webstore. iec.ch"  i n  the  data  
related  to  the  speci fic publ ication .  At th is  date,  the  publ ication  wi l l  be  

•  transformed  i n to  an  I n ternational  standard ,  

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  replaced  by a  revised  ed i tion ,  or 

•  amended .  
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GENERAL LIGHTING  – ORGANIC LIGHT EMITTING  DIODE (OLED)  
PRODUCTS AND RELATED EQUIPMENT – TERMS AND DEFIN ITIONS 

 
 
 

1  Scope 

Th is  Techn ical  Speci fication  establ ishes  terms  and  defin i tions  speci fic for general  l i gh ting  
OLED  l i gh t sources  and  re lated  equ ipment.  

2  Classi fication  of terms 

Terms  speci fi c for general  l i gh ting  OLED  l i gh t sources  and  related  equ ipment are  classi fied  as  
fol lows:  

a)  fundamental  terms;  

b)  terms  re lated  to  physical  properties;  

c)  terms  re lated  to  constructive  e lements;  

d )  terms  re lated  to  performance  and  speci fications.  

NOTE  Th i s  cl ass i fi cati on  i s  i n  l i ne  wi th  I EC  62341 -1 -2 : 201 4 .  However,  the  cl assi fi cati on  of terms  re l ated  to  the  
production  process  was  removed .  

3  Fundamental  terms 

3.1   
organic l ight  emitting  d iode  
OLED 
l i gh t emi tting  d iode  consisting  of an  e lectroluminescent zone  made  of organ ic compounds  
wh ich  are  s i tuated  between  two  e lectrodes  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  app l i es  to  the  French  l anguage  on l y.  

3.2   
polymeric organic  l ight emitting  d iode 
PLED 
OLED where  a l l  the  organ ic semiconductor materials  are  polymers  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  app l i es  to  the  French  l anguage  on l y.  

3.3   
smal l  molecu le  organ ic  l ight emitting  d iode  
SMOLED 
OLED where  a l l  the  organ ic semiconductor materials  are  smal l  molecu les  

Note  1  to  en try:  Th i s  note  app l i es  to  the  French  l anguage  on l y.  

3.4  
stacked  OLED 
OLED consisting  of two  or more  emission  l ayers  and  at l east one  charge  generation  layer 
between  two  emission  l ayers  

Note  1  to  en try:  There  can  be  em i ss i on  l ayers  i n s i de  a  s tacked  OLED  that  are  not separated  by a  charge  
generati on  l ayer.  However,  a t  l east one  pai r of em i ss i on  l ayers  i s  separated  by a  charge  generati on  l ayer.  
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3.5  
bottom  emission  OLED 
OLED  wh ich  emi ts  l i gh t th rough  the  substrate  s ide  

3.6   
top  emission  OLED 
OLED  wh ich  emi ts  l i gh t th rough  the  encapsu lation  s ide  

3.7   
transparent OLED 
OLED  i n  wh ich  the  l i gh t-emi tti ng  area  i s  transparen t i n  the  off-state  

3.8   
inverted  OLED 
OLED where  the  substrate  carries  the  cathode  

3.9   
hybrid  organ ic  l ight emitting  d iode  
hybrid  OLED 
OLED that uses  a  hybrid  OLED  stack 

3.1 0   
bendable  OLED 
OLED designed  for being  ben t i n to  a  permanent shape  

3.1 1   
flexible  OLED 
OLED designed  for being  repeated ly ben t 

3.1 2   
OLED  ti le  
smal lest functional  OLED  l i gh t source  wh ich  cannot be  separated  in to  smal ler OLED  l i gh ting  
e lements  and  contain ing  at l east one  con tact l edge  wi th  at  l east one  posi ti ve  and  one  
negative  pole  for connection  to  the  e lectrical  power supply 

3.1 3   
OLED  panel  
i ndependently operable  un i t  OLED  product con tain ing  one  or more  OLED ti l es  and  means  of 
connection  to  e lectrical  supply such  as  a  connector,  PCB  (prin ted  ci rcu i t  board),  passive  
e lectron ic components  and  optional l y a  frame 

3.1 4  
OLED  module  
assembly of one  or more  OLED  panels  and  active  e lectron ic components  

3.1 5   
OLED  lamp 
OLED panel  or OLED  modu le  wi th  a  cap  

3.1 6   
OLED  l ight  source 
OLED ti le ,  OLED  panel ,  OLED  modu le  or OLED  lamp  
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4 Terms related  to  physical  properties  

4.1   
l ight  output area 
ALO  
area  of an  OLED  ti l e ,  panel  or modu le  designed  to  emi t l i gh t,  i nclud ing  active  l uminous  areas,  
busbars  and  other mechan ical  structu res,  bu t exclud ing  edges  

Note  1  to  en try:  The  l i gh t  ou tpu t  area  i s  expressed  i n  m 2 .  

4.2   
active  luminous  area 
Aact  
area  of an  OLED  ti l e ,  panel  or modu le  designed  to  emi t l i gh t and  i nclud ing  inner non-luminous  
areas  due  to  defects,  bu t exclud ing  layou t defined  busbars  and  other mechan ical  structures  

Note  1  to  en try:  The  active  l um inous  area  i s  expressed  i n  m2 .  

4.3   
aperture  ratio  
F 
q uotien t of acti ve  l uminous  area  and  l i gh t ou tpu t area  

LO

act

A

A
F =  

Note  1  to  en try:  The  apertu re  rati o  i s  a  q uan ti ty of d imension  one.  

4.4  
l uminous  current efficacy 
r 

l uminance  d ivided  by the  appl ied  cu rren t per un i t  area  

Note  1  to  en try:  Th i s  term  i s  sometimes  i ncorrectl y ca l l ed  " l um inous  cu rren t  effi ci ency" .  

Note  2  to  en try:  The  l um inous  cu rren t  effi cacy i s  expressed  i n  cd /m 2 .  

4.5  
emission  ratio  
l uminous  flux emi tted  by the  s i de  wi th  the  h igher l uminous  fl ux d ivided  by the  l um inous  flux 
emi tted  by the  s i de  wi th  the  l ower l um inous  flux 

Note  1  to  en try:  Th i s  term  i s  on l y u sed  wi th  transparen t OLED  panel s .  

Note  2  to  en try:  The  em issi on  ra ti o  i s  a  q uan ti ty of d imension  one .  

4.6   
i n ternal  quantum  efficiency 
η I QE  
ratio  of the  number of photons  generated  i ns ide  an  OLED  to  the  number of e lectrons  i n jected  
i n to  the  OLED 

Note  1  to  en try:  An  i n ternal  q uan tum  effi ci ency g reater than  1 00  %  i s  poss i b l e  i f charge  carri ers  are  generated  
i ns i de  the  OLED.  

4.7   
external  quantum  efficiency 
ηEQE  
q uanti ty describ ing  the  yie ld  of ou tcoupled  photons  wi th  regard  to  i n jected  charge  carriers  
(e lectrons)  
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Note  1  to  en try:  The  external  q uan tum  effi ci ency can  be  expressed  as  

outIQEEQE ηηη ∗=  

where  ηou t  i s  the  ou tcoupl i ng  effi ci ency.  ηou t  con ta i ns  opti ca l  l oss  modes  such  as  su rface  p l asmon  polari tons  or 
wavegu i ded  modes.  

Note  2  to  en try:  The  external  q uan tum  effi ci ency i s  expressed  i n  % .  

4.8   
outcoupl ing  efficiency 
ηou t  
q uotien t of the  external  quan tum  efficiency and  the  i n ternal  quan tum  efficiency 

IQE

EQE
out

η

η
η =  

4.9   
forward  d i rection  
F  
d i rection  of e lectrical  curren t that resu l ts  when  the  H IL/HTL s ide  of the  OLED  stack (p-type  
reg ion)  connected  to  an  e lectrode  i s  on  posi tive  potentia l  re lative  to  the  E I L/ETL  s ide  (n -type  
reg ion)  connected  to  the  other e lectrode  

Note  1  to  en try:  The  forward  d i recti on  i s  denoted  by add i ng  the  subscript  F  to  the  symbol  of the  quan ti ty 
concerned ,  for example  forward  cu rren t  i s  d enoted  as  IF .  

4.1 0   
reverse  d i rection  
R 
d i rection  of e lectrical  curren t when  the  H IL/HTL s ide  of the  OLED  stack i s  connected  to  an  
e lectrical  contact wh ich  i s  on  negative  poten tia l  wi th  regards  to  the  connection  of the  E I L/ETL  
s ide  

Note  1  to  en try:  The  reverse  d i recti on  i s  denoted  by add i ng  the  subscript  R to  the  symbol  of the  quan ti ty 
concerned ,  for example  reverse  cu rren t  i s  denoted  as  IR .  

4.1 1   
forward  current 
IF  
e lectrical  curren t i n  forward  d i rection  

Note  1  to  en try:  The  forward  cu rren t i s  expressed  i n  A.  

4.1 2   
forward  vol tage  
UF  
poten tia l  d i fference  pertain ing  to  the  forward  d i rection ,  dependent on  the  forward  current at a  
g iven  temperature  

Note  1  to  en try:  The  forward  vol tage  i s  expressed  i n  V.  

[SOURCE:  I EC  62504:201 4,  3 . 1 3,  mod i fied  — Note  2  to  en try has  been  deleted . ]  

4.1 3   
reverse  current 
IR  
e lectrical  curren t i n  reverse  d i rection  

Note  1  to  en try:  The  reverse  cu rren t i s  expressed  i n  A.  
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4.1 4  
reverse  vol tage 
UR  
poten tia l  d i fference  pertain ing  to  the  reverse  d i rection  dependent on  the  reverse  current 

Note  1  to  en try:  The  reverse  vol tage  i s  expressed  i n  V.  

4.1 5  
un iformity 
physical  magn i tude  of change  present i n  a  spatia l  l uminance  or chromatici ty d istribu tion  

Note  1  to  en try:  Th i s  defi n i ti on  does  not  take  percepti on  i n to  account.  

4.1 6   
homogenei ty 
perceived  magn i tude  of change  present i n  a  spatia l  l um inance  or chromatici ty d istribu tion  

5 Terms related  to  constructive  elements  

5.1   
fluorescent emitter 
emi tter where  on ly the  s ing let state  exci tons  can  show rad iative  decay and  photon  emission  

Note  1  to  en try:  A fl uorescen t  em i tter i s  a  type  of em i tter materi a l .  Accord ing  to  sp i n  stati sti cs  i n  q uan tum  
chemistry,  exci tons  formed  by an  e l ectron  and  a  ho l e  can  have  two  d i fferen t  spi n  mu l ti p l i ci ti es,  i . e .  1  (s i ng l et  s tate)  
or 3  ( tri p l et  s tate) .  S impl y spoken ,  25  %  of the  s tates  are  s i ng l ets  and  75  %  are  tri p l ets .  I n  a  fl uorescent  em i tter 
on l y the  s i ng l et  s tate  exci tons  can  show rad i ati ve  decay and  photon  em i ssi on .  The  theoreti cal  maximum  of the  
i n terna l  q uan tum  effi ciency i s  25  % .  

5.2   
phosphorescent emitter 
emi tter where  s ing let and  trip let s tate  exci tons  can  show rad iative  decay and  photon  emission  

Note  1  to  en try:  A phosphorescen t em i tter i s  a  type  of em i tter materi a l .  Accord i ng  to  spi n  s tati s ti cs  i n  q uan tum  
chemistry,  exci tons  formed  by an  e l ectron  and  an  e l ectron  hol e  can  have  two  d i fferen t  spi n  mu l ti p l i ci ti es ,  i .  e .  1  
(s i ng let  s tate)  or 3  ( tri p le t  s tate) .  S impl y spoken ,  25  %  of the  s tates  are  s i ng l ets  and  75  %  are  tri p l ets .  I n  a  
phosphorescent  em i tter s i ng l et  and  tri p l et  s tate  exci tons  can  show rad iati ve  decay and  photon  em ission .  

5.3   
hybrid  OLED stack 
OLED stack that uses  more  than  one  kind  of material  and /or processing  method  

Note  1  to  en try:  A hybri d  OLED  stack can  be  as  fo l l ows,  for example:  

a)  an  OLED  stack wh i ch  con tai ns  fl uorescent  and  phosphorescen t  em i tters ,  

b)  an  OLED  stack wh i ch  con ta i ns  po l ymer and  smal l  mo lecu l e  l ayers ,  

c)  an  OLED  stack wh i ch  combines  sol u ti on -processed  and  evaporated  organ ic  l ayers .  

[SOURCE:  I EC  62341 -1 -2 : 201 4,  2 . 2 . 1 6,  mod i fied  — The  terms  "hybrid  organ ic l i gh t emi tting  
d iode"  and  /"hybrid  OLED"  were  replaced  wi th  "hybrid  OLED  stack".  The  defin i ti on  was  
mod i fied  to  fi t  the  term.  Li st en try c)  was  added  to  the  note. ]  

5.4  
substrate  
materia l  to  carry the  OLED  stack 

Note  1  to  en try:  Most common  i s  the  use  of g l ass,  meta l  fo i l s  or pol ymer foi l s .  

5.5  
OLED  stack 
core  e lement of an  OLED  to  generate  l i gh t,  consisti ng  of a  mu l ti - layer structu re  wi th  
s ign i fican t l ateral  d imensions  where  each  layer has  a  special  functional i ty,  the  two  
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sandwich ing  l ayers  at top  and  bottom  being  e lectrodes  for connection  to  a  power supply and  
at  l east one  of these  e lectrodes  being  transparent to  enable  l i gh t extraction  

5.6   
anode 
<OLED  stack>  e lectrode  from  where  holes  are  i n jected  in to  the  organ ic l ayers  

5.7   
cathode 
<OLED  stack>  e lectrode  from  where  e lectrons  are  i n jected  in to  the  organ ic layers  

5.8   
hole  in jection  layer 
H IL  
l ayer ad jacent to  the  anode  and  designed  to  improve  the  hole  i n jection  

Note  1  to  en try:  The  H I L  i s  part  of the  OLED  stack.  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  app l i es  to  the  French  l anguage  on l y.  

5.9   
electron  in jection  layer 
EIL 
l ayer ad jacent to  the  cathode  and  designed  to  improve  the  e lectron  in jection  

Note  1  to  en try:  The  E I L  i s  part  of the  OLED  stack.  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on l y.  

5.1 0   
hole  transport layer 
HTL 
l ayer i ns ide  the  OLED  stack wi th  a  re lati vely h igh  mobi l i ty of holes  and  used  to  ad just the  
charge  carrier balance  in  the  OLED  stack 

Note  1  to  en try:  The  specia l  case  of an  e l ectri ca l l y doped  HTL  for fu rther conducti vi ty i n crease  i s  ca l l ed  p-HTL.  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  app l i es  to  the  French  l anguage  on l y.  

5.1 1   
hole  blocking  layer 
HBL 
l ayer i ns ide  the  OLED  stack wi th  a  re lati vely low mobi l i ty of holes  or d i fference  of h i ghest 
occupied  molecu lar orbi ta l  l evel  and  used  to  ad just the  charge  carrier balance  in  the  stack 

Note  1  to  en try:  Th i s  note  app l i es  to  the  French  l anguage  on l y.  

5.1 2   
electron  transport layer 
ETL 
l ayer i ns ide  the  OLED  stack wi th  a  relati vely h igh  mobi l i ty of e lectrons  and  used  to  ad just the  
charge  carrier balance  in  the  stack 

Note  1  to  en try:  The  specia l  case  of an  e l ectri ca l l y doped  ETL  for fu rther conducti vi ty i ncrease  i s  ca l l ed  n -ETL.  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on l y.  

5.1 3   
electron  blocking  layer 
EBL 
l ayer i ns ide  the  OLED  stack wi th  a  relati vely l ow mobi l i ty of e lectrons  and  used  to  ad just the  
charge  carrier balance  in  the  OLED  stack 
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Note  1  to  en try:  Th i s  note  app l i es  to  the  French  l anguage  on l y.  

5.1 4  
emissive  layer 
EML 
l ayer of an  OLED  stack designed  for exci ton  formation  and  photon  generation  

Note  1  to  en try:  The  EML can  consi st  of severa l  materi a l s .  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  app l i es  to  the  French  l anguage  on l y.  

5.1 5  
charge  generation  layer 
CGL 
l ayer i n  a  stacked  OLED  between  two  s ing le  OLED  structures  generating  e lectrons  for one  
ad jacent OLED  un i t  (acting  as  a  cathode)  and  holes  for another ad jacent OLED  un i t  (acting  as  
an  anode)  

Note  1  to  en try:  The  CGL  i s  not  d i rectl y connected  to  an  e l ectri ca l  power suppl y.  I t  enables  the  seri a l  connection  
of two  or more  OLED  structu res  wh ich  are  p l aced  on  top  of each  other.  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  app l i es  to  the  French  l anguage  on l y.  

5.1 6   
i n terlayer 
ITL 
l ayer wh ich  separates  other functional  l ayers  

Note  1  to  en try:  Two  examples  are  i n terl ayers  to  separate  the  fl uorescen t  from  the  phosphorescen t  em i ss i on  zone  
and  i n terl ayers  to  separate  em issi on  l ayers  and  i n j ecti on  l ayers .  

Note  2  to  en try:  Th i s  note  app l i es  to  the  French  l anguage  on l y.  

5.1 7   
matrix 
<OLED  stack>  materia l  i n  the  EML wh ich  acts  as  host for emi tter materia ls  

5.1 8   
emitter 
<OLED  stack>  materia l  i n  the  EML wh ich  acts  as  phosphor,  typical l y used  as  dopant i n  a  
matrix 

5.1 9   
encapsulation  
enclosing  structure  to  protect the  organ ic l ayers  and  the  e lectrodes  from  undesi red  
substances,  such  as  water and  oxygen  

5.20   
th in  fi lm  encapsulation  
TFE 
encapsu lation  by one  or more  th in  l ayers  d i rectl y coating  the  OLED 

Note  1  to  en try:  Th i s  note  app l i es  to  the  French  l anguage  on l y.  

5.21   
optical  outcoupl ing  structures  
optical  structures  to  enhance  the  l i gh t extraction  from  the  OLED  

[SOURCE:  I EC  62341 -1 -2: 201 4,  2 . 4 . 33,  mod i fied  — The  phrase  " to  the  a i r"  has  been  
deleted . ]  
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5.22   
external  outcoupl ing  structures  
optical  structures  wh ich  are  located  on  the  ou ter substrate  su rface  to  enhance  the  l i gh t 
extraction  

5.23   
in ternal  outcoupl ing  structures  
optical  structures  wh ich  are  l ocated  between  the  OLED  stack and  the  substrate  to  bring  more  
l i gh t i n to  the  substrate  wh ich  final l y l eads  to  a  h igher amount of photons  extracted  

5.24  
busbar 
by design  non-luminous,  g rid - l i ke  or other patterned  structure  wi th in  the  area  of OLED 
segments  used  for the  improvement of the  cu rren t densi ty d istribu tion  on  transparen t 
e lectrodes  

5.25  
OLED  cel l  
smal l  part  of the  l i gh t ou tpu t surface  of an  OLED  ti l e  whose  boundaries  are  defined  by busbar 
structures  and  wh ich  cannot be  i ndependently con trol led  

5.26   
contact l edge 
<OLED  panel>  exposed  area  of an  OLED  ti le  designed  for e lectrical  connection  to  one  or 
more  e lectrodes  

5.27   
getter 
<OLED  ti le>  material  used  ins ide  an  OLED  ti l e  to  absorb  undesi red  substances  that en ter the  
OLED  ti le  i n  spi te  of the  encapsu lation  

5.28   
g lass  encapsu lation  
encapsu lation  by g lass  attached  to  the  substrate  

5.29   
active  luminous  surface 
<OLED  panel>  surface  of an  OLED ti l e ,  panel  or modu le  wh ich  i s  i n tended  to  emi t l i gh t,  
i nclud ing  i nner non-luminous  areas  due  to  defects,  bu t exclud ing  l ayou t defined  busbars,  
edges  and  other mechan ical  structu res  

5.30   
l ight  output surface 
<OLED  panel>  surface  of an  OLED ti l e,  panel  or modu le  wh ich  emi ts  l i gh t,  i nclud ing  active  
l uminous  surface,  busbars  and  any other mechan ical  structu re  bu t exclud ing  the  edges  

6 Terms related  to  performance and  speci fications  

6.1   
ageing  
<OLED  l i gh t source>  precond i tion ing  of the  OLED l i gh t source  before  i n i tia l  va lues  are  taken  

[SOURCE:  I EC  62504:201 4,  3 . 1 ,  mod i fied  — The  defin i ti on  has  been  amended  wi th  
references  to  OLED. ]  
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6.2   
bright spot 
smal l  area  remarkably brigh ter than  the  surround ing  l i gh t ou tpu t area  of the  OLED  panel  

6.3   
dark spot 
smal l  area  remarkably darker than  the  surround ing  l i gh t ou tput area  of the  OLED  panel  

Note  1  to  en try:  A dark spot can  be  due  to  l ower cu rren t  densi ty or an  open  ci rcu i t  i n  that  area.  

6.4  
i n ternal  short  ci rcu i t 
un in ten tional  conductive  path  between  OLED  anode  and  OLED  cathode  l ocal ized  on  a  smal l  
area  

Note  1  to  en try:  An  i n ternal  short  ci rcu i t  can  l ook l i ke  a  dark spot.  I t  can  l ead  to  a  s i gn i fi can t  heat  generati on  i n  
that  area .  

6.5  
stabi l ization  
<OLED  l i gh t source>  keeping  an  OLED panel  swi tched  on  under speci fied  e lectrical  i npu t to  
obtain  stable  cond i tions  

6.6   
stabi l ization  time 
<OLED  l igh t source>  time  that the  OLED  l i gh t source  requ i res  to  obtain  stable  cond i tions  wi th  
speci fied  e lectrical  i npu t 
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COMMISSION  ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE  

____________ 

 
ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL – PRODUITS À DIODES 

ÉLECTROLUMINESCENTES ORGANIQUES (OLED)  ET  
ÉQUIPEMENTS ASSOCIÉS – TERMES ET DÉFINITIONS 

 
AVANT-PROPOS 

1 )  La  Commissi on  E lectrotechn i que  I n ternational e  ( I EC)  est  u ne  organ i sati on  mond ia le  de  normal i sati on  
composée  de  l 'ensemble  des  comi tés  é l ectrotechn i ques  nationaux (Comi tés  nati onaux de  l ' I EC).  L ' I EC  a  pou r 
ob jet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternational e  pou r tou tes  l es  q uesti ons  d e  normal i sati on  dans  l es  domaines  
de  l 'é l ectri ci té  et  de  l 'é l ectron i que.  A cet  e ffet,  l ' I EC  – en tre  au tres  acti vi tés  –  publ i e  des  Normes  
i n ternati onal es ,  des  Spéci fi cati ons  techn i ques,  des  Rapports  techn iques,  des  Spéci fi cati ons  accessi b l es  au  
publ i c  (PAS)  et  des  Gu i des  (ci -après  dénommés  "Publ i cati on (s)  de  l ' I EC") .  Leu r é l aborati on  est  con fi ée  à  des  
comi tés  d 'études,  aux travaux desquel s  tou t  Com i té  nati ona l  i n téressé  par l e  su j et  tra i té  peu t  parti ci per.  Les  
organ i sati ons  i n ternati ona les ,  gouvernementa l es  et  non  gouvernemental es ,  en  l i a i son  avec l ' I EC,  parti ci pen t 
éga l emen t aux travaux.  L ' I EC col l abore  étroi temen t  avec l 'Organ i sati on  I n ternati onal e  de  Normal i sati on  ( I SO),  
se l on  des  cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ i sati ons.  

2 )  Les  déci s i ons  ou  accords  offi ci e l s  de  l ' I EC  concernan t  l es  questi ons  techn i ques  représen ten t,  dans  l a  mesure  
du  possi b l e ,  un  accord  i n ternational  su r l es  su jets  étud i és ,  é tan t  donné  que  l es  Com i tés  nati onaux de  l ' I EC  
i n téressés  son t représen tés  dans  chaque  com i té  d ’ études.  

3 )  Les  Publ i cati ons  de  l ' I EC  se  présen ten t  sous  l a  forme  de  recommandations  i n ternati ona l es  et  son t  ag réées  
comme  te l l es  par l es  Com i tés  nati onaux de  l ' I EC.  Tous  l es  efforts  ra i sonnab les  son t  en trepri s  afi n  q ue  l ' I EC  
s 'assu re  de  l 'exacti tude  du  con tenu  techn i que  de  ses  publ i cati ons;  l ' I EC  ne  peu t  pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éven tuel l e  mauvai se  u ti l i sati on  ou  i n terprétati on  qu i  en  est  fa i te  par un  quel conque  u ti l i sateu r fi nal .  

4 )  Dans  l e  bu t d 'encourager l ' un i form i té  i n ternati onale ,  l es  Com i tés  nati onaux de  l ' I EC  s 'engagen t,  dans  tou te  l a  
mesure  possib l e ,  à  appl i quer d e  façon  transparen te  l es  Publ i cati ons  de  l ' I EC  dans  l eu rs  publ i cati ons  nati onal es  
et  rég ional es .  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Publ i cati ons  de  l ' I EC  et  tou tes  pub l i cati ons  nati onales  ou  
rég i onal es  correspondan tes  doiven t ê tre  i nd i quées  en  termes  cl a i rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L ' I EC  e l l e-même  ne  fou rn i t  aucune  a ttestati on  de  conform i té.  Des  organ i smes  de  certi fi cati on  i ndépendan ts  
fou rn i ssen t  des  services  d 'éval uati on  de  con formi té  et,  dans  certai ns  secteu rs ,  accèden t  aux marques  de  
con form i té  de  l ' I EC.  L ' I EC  n 'est  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ i smes  de  certi fi cati on  
i n dépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateu rs  doi ven t  s 'assu rer qu ' i l s  son t  en  possession  de  l a  dern ière  éd i ti on  de  cette  publ i cati on .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  do i t  ê tre  impu tée  à  l ' I EC,  à  ses  adm in i strateu rs,  employés,  auxi l i a i res  ou  
mandatai res ,  y  compri s  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  
nati onaux de  l ' I EC,  pou r tou t  pré j ud ice  causé  en  cas  de  dommages  corpore ls  et  matérie l s ,  ou  de  tou t  au tre  
d ommage  de  que l que  natu re  que  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compri s  l es  fra i s  
d e  j usti ce)  et  l es  dépenses  décou l an t  de  l a  publ i cati on  ou  de  l ' u ti l i sati on  de  cette  Publ i cati on  de  l ' I EC  ou  de  
tou te  au tre  Publ i cati on  d e  l ' I EC,  ou  au  créd i t  q u i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'atten ti on  est  a tti rée  su r l es  références  normati ves  ci tées  dans  cette  publ i cati on .  L 'u ti l i sati on  de  publ i cati ons  
référencées  est ob l i gatoi re  pour une  app l i cati on  correcte  de  l a  présen te  publ i cati on .   

9)  L ’ atten ti on  est  a tti rée  su r l e  fa i t  q ue  certai ns  des  é l émen ts  de  l a  présente  Publ i cati on  d e  l ' I EC  peuven t  fa i re  
l ’ obj et  d e  d ro i ts  de  brevet.  L ' I EC  ne  sau rai t  ê tre  tenue  pou r responsabl e  de  ne  pas  avoi r i den ti fié  d e  te l s  d ro i ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gnal é  l eu r exi stence.  

La  tâche  principale  des  comi tés  d ’études  de  l ' I EC est l ’ é laboration  des  Normes  
i n ternationales.  Exceptionnel l ement,  un  comi té  d ’études  peu t proposer la  publ ication  d ’une  
Spéci fication   techn ique   

•  l orsqu ’en  dépi t  de  main ts  efforts,  l ’ accord  requ is  ne  peu t être  réal isé  en  faveur de  l a  
publ ication  d ’une  Norme  i n ternationale,  ou  

•  l orsque  l e  su jet en  question  est encore  en  cours  de  développement techn ique  ou  quand ,  
pour une  raison  quelconque,  l a  possib i l i té  d ’un  accord  pour l a  publ ication  d ’une  Norme 
i n ternationale  peu t être  envisagée  pour l ’aven i r mais  pas  dans  l ’ imméd iat.  

Les  Spéci fications  techn iques  fon t l ’objet d ’un  nouvel  examen  trois  ans  au  p l us  tard  après  leur 
publ ication  afi n  de  décider éven tuel lement de  leu r transformation  en  Normes  in ternationales.  

L ' I EC  TS  62972,  qu i  est une  Spéci fication  techn ique,  a  été  établ ie  par l e  sous-comi té  34A:  
Lampes,  du  comi té  d 'études  34  de  l ' I EC:  Lampes  et équ ipements  associés.  
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Le  texte  de  cette  Spéci fication  techn ique  est i ssu  des  documents  su ivan ts:  

Projet  d ’ enquête  Rapport  de  vote  

34A/1 874/DTS  34A/1 896/RVC 

 
Le  rapport de  vote  i nd iqué  dans  le  tableau  ci -dessus  donne  tou te  in formation  sur l e  vote  ayan t 
abou ti  à  l 'approbation  de  cette  Spéci fication   techn ique.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  l es  D i rectives  I SO/IEC,  Partie  2  

Le  comi té  a  décidé  que  l e  con tenu  de  cette  publ ication  ne  sera  pas  mod i fié  avan t l a  date  de  
stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web  de  l ' I EC  sous  "h ttp: //webstore. iec.ch"  dans  les  données  
relati ves  à  l a  publ ication  recherchée.  A cette  date,  l a  publ ication  sera   

•  transformée en  Norme  i n ternationale,  

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  
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ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL – PRODUITS À DIODES 
ÉLECTROLUMINESCENTES ORGANIQUES (OLED)  ET  
ÉQUIPEMENTS ASSOCIÉS – TERMES ET DÉFINITIONS 

 
 
 

1  Domaine d 'appl ication  

La  présente  Spéci fication  techn ique  établ i t  l es  termes  et l es  défin i tions  spéci fiques  aux 
sources  l umineuses  à  OLED  et aux équ ipements  associés  pour l ’écla i rage  général .  

2  Classi fication  des  termes 

Les  termes  spéci fiques  aux sources  l um ineuses  à  OLED et aux équ ipements  associés,  
destinés  à  l ’ éclai rage  général ,  son t classés  comme su i t:  

a)  termes  fondamentaux;  

b)  termes  re lati fs  aux propriétés  physiques;  

c)  termes  re lati fs  aux é léments  de  construction ;  

d )  termes  re lati fs  aux performances  et spéci fications.  

NOTE  Cette  cl assi fi cati on  est  con forme  à  l ’ I EC  62341 -1 -2 : 201 4 .  Cependan t,  l a  cl assi fi cati on  des  termes  re l ati fs  
au  processus  de  producti on  a  été  supprimée.  

3  Termes  fondamentaux 

3.1   
d iode  électroluminescente  organique 
OLED 
d iode  é lectroluminescente  composée  d ’une  zone  é lectroluminescente  consti tuée  de  
composés  organ iques,  s i tuée  en tre  deux é lectrodes  

Note  1  à  l 'arti cl e :  L ’ abrévi ati on  "OLED"  est déri vée  du  terme  ang l a i s  dével oppé  correspondan t  "organ ic  l i gh t  
em i tti ng  d i ode" .  

3.2   
d iode  électroluminescente  organ ique  polymère 
PLED 
d iode  é lectroluminescente  organ ique  dans  laquel le  tous  les  matériaux semiconducteurs  
organ iques  son t des  polymères  

Note  1  à  l 'arti cl e :  L ’abrévi ati on  "PLED"  est  déri vée  du  terme  ang l a i s  dével oppé  correspondan t "pol ymeri c organ ic 
l i g h t  em i tti n g  d i ode" .  

3.3   
d iode  électroluminescente  organique à  peti tes  molécu les  
SMOLED 
d iode  é lectroluminescente  organ ique  dans  laquel le  tous  les  matériaux semiconducteurs  
organ iques  son t des  peti tes  molécu les  

Note  1  à  l 'arti cl e :  L ’ abrévi ati on  "SMOLED"  est  déri vée  du  terme  ang l a i s  dével oppé  correspondan t  "smal l  mol ecu l e  
organ ic  l i gh t  em i tti ng  d i ode".  

3.4  
OLED  empi lée  
d iode  é lectroluminescente  organ ique  composée  d ’au  moins  deux couches  d ’émission  et d ’au  
moins  une  couche  de  génération  de  charge  en tre  deux couches  d ’émission  
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Note  1  à  l 'arti cl e :  I l  peu t  exi ster,  à  l ’ i n téri eu r d ’ u ne  OLED  empi l ée,  des  couches  d ’ ém ission  non  séparées  par une  
couche  de  générati on  de  charge.  Cependant,  u ne  pai re  au  moi ns  de  couches  d ’ ém iss ion  est  séparée  par u ne  
couche  de  générati on  de  charge.  

3.5  
OLED  à  émission  par le  bas  
d iode  é lectroluminescente  organ ique  émettan t de  l a  l umière  à  travers  le  côté  du  substrat 

3.6   
OLED  à  émission  par le  haut 
d iode  é lectroluminescente  organ ique  émettant de  l a  l um ière  à  travers  le  côté  de  
l ’ encapsu lation  

3.7   
OLED  transparente  
d iode  é lectroluminescente  organ ique  dans  laquel le  l a  zone  é lectroluminescente  est 
transparen te  à  l ’état i nacti f 

3.8   
OLED  inversée 
d iode  é lectroluminescente  organ ique  dans  l aquel le  l e  substrat porte  la  cathode  

3.9   
d iode  électroluminescente  organique hybride 
OLED  hybride  
d iode  é lectroluminescente  organ ique  qu i  u ti l i se  un  empi lement d ’OLED  hybride  

3.1 0   
OLED  pl iable  
d iode  é lectroluminescente  organ ique  conçue  pour être  p l iée  afin  de  prendre  une  forme 
permanente  

3.1 1   
OLED  flexible  
d iode  é lectroluminescente  organ ique  conçue  pour être  p l iée  de  façon  répétée  

3.1 2   
tu i le  OLED 
plus  peti te  source  fonctionnel le  de  rayonnement l um ineux OLED  qu i  ne  peu t pas  être  d ivisée  
en  é léments  d ’écla i rage  OLED  plus  peti ts ,  con tenant au  moins  un  bord  de  con tact avec au  
moins  un  pôle  posi ti f et  un  pôle  négati f pour réal i ser l a  connexion  à  l ’ a l imentation  é lectrique  

3.1 3   
panneau  OLED 
produ i t  OLED  à  un i tés  fonctionnant i ndépendamment con tenant une  ou  p lusieurs  tu i l es  OLED 
et un  moyen  de  connexion  à  l ’ a l imentation  é lectrique  te l  qu ’un  connecteur,  un  ci rcu i t imprimé 
(PCB,  printed circuit board  en  ang la is) ,  des  composants  é lectron iques  passi fs  et,  
éven tuel lement,  un  châssis  

3.1 4  
modu le  à  OLED 
assemblage  d ’un  ou  pl usieurs  panneaux OLED  et de  composants  é lectron iques  acti fs  

3.1 5   
l ampe à  OLED 
panneau  OLED  ou  modu le  à  OLED  mun i  d ’un  cu lot 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC  TS  62972:201 6  © IEC  201 6  – 21  – 

3.1 6   
source  lumineuse à  OLED 
tu i le  OLED,  panneau  OLED,  modu le  à  OLED  ou  lampe  à  OLED  

4 Termes  relati fs  aux propriétés  physiques  

4.1   
zone  d ’émission  de  rayonnement lumineux 
ALO  
zone  d ’une  tu i le ,  d ’un  panneau  ou  d ’un  modu le  OLED  conçue  pour émettre  de  la  l um ière,  
i ncluan t l es  zones  l um ineuses  actives,  l es  j eux de  barres  et au tres  structures  mécan iques,  
mais  excluan t l es  bords  

Note  1  à  l 'arti cl e :  La  zone  d ’ ém issi on  de  rayonnement l um ineux est exprimée  en  m 2 .  

4.2   
zone  lumineuse active  
Aact  
zone  d ’une  tu i l e,  d ’un  panneau  ou  d ’un  modu le  OLED  conçue  pour émettre  de  l a  l um ière  et 
i ncluan t l es  zones  i n ternes  non  l umineuses  résu l tan t de  défau ts,  mais  excluan t l es  j eux de  
barres  défin is  dans  l a  structure  a insi  que  l es  au tres  structures  mécan iques  

Note  1  à  l 'arti cl e :  La  zone  l um ineuse  acti ve  est exprimée  en  m 2 .  

4.3   
rapport d ’ouverture 
F 

quotien t de  la  zone  l um ineuse  active  et de  la  zone  d ’émission  de  rayonnement l umineux 

LO

act

A

A
F =  

Note  1  à  l 'arti cl e :  Le  rapport  d 'ouvertu re  est  u ne  g randeur sans  d imens ion .  

4.4  
efficacité  lumineuse  du  courant 
r 

l uminance  d ivi sée  par l e  couran t appl iqué  par surface  un i tai re  

Note  1  à  l 'arti cl e :  Ce  terme  est  parfoi s  appelé  à  tort  " rendement l um ineux du  cou ran t" .  

Note  2  à  l 'arti cl e :  L 'effi caci té  l um ineuse  du  cou ran t  est  exprimée  en  cd /m2.  

4.5  
rapport d ’émission  
fl ux l umineux émis  par l e  côté  généran t l e  fl ux l umineux l e  p lus  é levé  d ivisé  par l e  fl ux 
l umineux émis  par l e  côté  généran t l e  fl ux l um ineux l e  pl us  fa ib le  

Note  1  à  l 'arti cl e :  Ce  terme  est  u ti l i sé  un i quemen t pou r l es  panneaux OLED  transparen ts.  

Note  2  à  l 'arti cl e :  Le  rapport  d 'ém iss i on  est  u ne  g randeu r sans  d imens ion .  

4.6   
rendement quantique  in terne 
η I QE  
rapport en tre  l e  nombre  de  photons  générés  à  l ’ i n térieur d ’une  OLED  et l e  nombre  d ’é lectrons  
i n jectés  dans  l ’OLED  

Note  1  à  l 'arti cl e :  U n  rendement quan ti que  i n terne  supéri eu r à  1 00  %  est  poss ib l e  s i  d es  porteu rs  de  charge  son t 
générés  à  l ’ i n téri eu r de  l ’OLED.  
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4.7   
rendement quantique  externe 
ηEQE  
g randeur décrivan t l e  rendement des  photons  à  couplage  d ’extraction  en  fonction  des  
porteurs  de  charge  i n jectés  (électrons)  

Note  1  à  l 'arti cl e :  Le  rendement q uan ti que  externe  peu t  être  exprimé  de  l a  façon  su i van te   

outIQEEQE ηηη ∗=  

où  ηou t  est  l e  rendement de  couplage  d ’ extracti on .  ηou t  i ncl u t  l es  modes  d ’ affa ib l i ssemen t opti que  te l s  q ue  l es  
modes  pol ari tons-pl asmons  de  su rface  ou  l es  modes  en  gu i de  d ’ ondes.  

N ote  2  à  l 'arti cl e :  Le  rendement  quan ti que  externe  est  exprimé  en  % .  

4.8   
rendement de  couplage  d ’extraction  
ηou t  
q uotien t du  rendement quan tique  externe  et du  rendement quantique  i n terne  

IQE

EQE
out

η

η
η =  

4.9   
sens  d irect 
F  
sens  du  couran t é lectri que  dû  à  l a  m ise  sous  tension  posi ti ve  du  côté  H I L/HTL de  
l ’ empi lement d ’OLED  (rég ion  p)  connecté  à  une  électrode  par rapport au  côté  E IL/ETL  (rég ion  
n )  re l i é  à  l ’ au tre  é lectrode  

Note  1  à  l 'arti cl e :  Le  sens  d i rect  est  i n d i qué  en  a j ou tan t  l ' i nd i ce  F  au  symbole  de  l a  g randeur concernée,  par 
exemple  l e  cou ran t  d i rect  est  d ési gné  IF .  

4.1 0   
sens  inverse 
R 
sens  du  couran t é lectri que  dû  à  l a  m ise  sous  tension  négative  du  côté  H I L/HTL de  
l ’ empi lement d ’OLED  connecté  à  un  con tact é lectrique  par rapport à  l a  connexion  du  côté  
E I L/ETL 

Note  1  à  l 'arti cl e :  Le  sens  i nverse  est i nd i qué  en  a j ou tan t l ' i nd i ce  R au  symbole  de  l a  g randeur concernée,  par 
exemple  l e  cou ran t  i nverse  est  dési gné  IR .  

4.1 1   
courant d i rect 
IF  
couran t é lectrique  en  sens  d i rect 

Note  1  à  l 'arti cl e :  Le  cou ran t  d i rect  est  exprimé  en  A.  

4.1 2   
tension  d i recte  
UF  
d i fférence  de  poten tiel  appartenant au  sens  d i rect,  dépendant du  couran t d i rect à  une  
température  donnée  

Note  1  à  l 'arti cl e :  La  tensi on  d i recte  est  exprimée  en  V.  

[SOURCE:  I EC  62504:201 4,  3 . 1 3,  mod i fiée  — La  note  2  à  l ’ arti cle  a  été  supprimée. ]  
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4.1 3   
courant inverse 
IR  
couran t é lectrique  en  sens  i nverse  

Note  1  à  l 'arti cl e :  Le  cou ran t  i nverse  est  exprimé  en  A.  

4.1 4  
tension  inverse 
UR  
d i fférence  de  poten tiel  appartenant au  sens  inverse,  dépendant du  courant i nverse  

Note  1  à  l 'arti cl e :  La  tensi on  i nverse  est  exprimée  en  V.  

4.1 5  
un iformité  
grandeur physique  de  variation  présente  dans  une  l um inance  spatiale  ou  une  réparti ti on  de  
chromatici té  

Note  1  à  l 'arti cl e :  Cette  défi n i t i on  ne  t i en t  pas  compte  de  l a  perception .  

4.1 6   
homogénéi té  
grandeur perçue  de  variation  présente  dans  une  l um inance  spatia le  ou  une  réparti ti on  de  
chromatici té  

5 Termes  relati fs  aux éléments  de  construction  

5.1   
émetteur fluorescent 
émetteur dans  lequel  seu ls  l es  exci tons  à  l ’ état s ingu let peuvent présenter une  désin tégration  
rad iati ve  et  une  émission  de  photons  

Note  1  à  l 'arti cl e :  Un  émetteu r fl uorescen t  est  u n  type  de  matériau  émetteu r.  Sel on  l es  s tati sti ques  de  sp i n  en  
ch im ie  quan ti que,  l es  exci tons  formés  par un  é l ectron  et  un  trou  peuven t avoi r deux états  de  spi n  d i fféren ts ,  à  
savoi r 1  (état  s i ngu l et)  ou  3  (état  tri p l et) .  P l us  s implemen t,  25  %  des  états  son t des  s i ngu lets  et  75  %  des  tri p l ets .  
Dans  un  émetteu r fl uorescen t,  seu l s  l es  exci tons  à  l ’ é tat  s i ngu let  peuven t  présen ter u ne  dési n tégrati on  rad i ative  et  
u ne  ém issi on  de  photons.  La  va l eu r maximale  théori que  d u  rendement quan ti que  i n terne  est  d e  25  % .  

5.2   
émetteur phosphorescent 
émetteur dans  l equel  l es  exci tons  à  l ’ état s ingu let et  trip let peuvent présenter une  
désin tégration  rad iative  et une  émission  de  photons  

Note  1  à  l 'arti cl e :  U n  émetteu r phosphorescen t  est  u n  type  de  matéri au  émetteu r.  Sel on  l es  s tati s ti q ues  de  spi n  
en  ch im ie  quan ti que,  l es  exci tons  formés  par un  é l ectron  et  u n  trou  d ’ é l ectron  peuven t  avoi r d eux é tats  d e  sp i n  
d i fféren ts ,  à  savoi r 1  (é tat  s i ngu l et)  ou  3  (état  tri p l et) .  P l us  s implemen t,  25  %  des  états  son t  d es  s i ngu l ets  e t  75  %  
des  tri p l e ts .  Dans  un  émetteu r phosphorescen t,  l es  exci tons  à  l ’ état  s i ngu l et  et  à  l ’ état  tri p l e t  peuven t  présenter 
une  dési n tégrati on  rad iati ve  et  u ne  ém issi on  de  photons.  

5.3   
empi lement d ’OLED hybride  
empi lement d ’OLED  u ti l i san t p lusieurs  types  de  matériaux et/ou  méthodes  de  tra i tement 

Note  1  à  l 'arti cl e :  Un  empi l emen t d ’OLED  hybri de  peu t  être ,  à  t i tre  d ’ exemple:  

a)  u n  empi l emen t d ’OLED  comportan t  des  émetteu rs  fl uorescents  et  phosphorescen ts ,  

b)  u n  empi l emen t  d ’OLED  comportan t  des  matéri aux pol ymères  et  de  peti tes  couches  de  molécu l es ,  

c)  u n  empi l emen t d ’OLED  combinan t  des  couches  tra i tées  en  so l u ti on  et  des  couches  organ i ques  tra i tées  par 
évaporati on .  

[SOURCE:  I EC  62341 -1 -2 : 201 4,  2 . 2 . 1 6,  mod i fiée  — Les  termes  "d iode  é lectroluminescente  
organ ique  hybride"  et /"OLED  hybride"  on t été  remplacés  par "empi lement d ’OLED  hybride" .  
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La  défin i ti on  a  été  mod i fiée  pour s ’adapter au  terme.  L’en trée  c)  de  la  l i ste  a  été  a jou tée  à  l a  
note. ]  

5.4  
substrat 
matériau  consti tuan t un  support pour l ’ empi lement d ’OLED  

Note  1  à  l 'arti cl e :  Les  substrats  l es  p l us  cou ramment u ti l i sés  son t  l e  verre ,  l es  feu i l l es  métal l i ques  ou  l es  feu i l l es  
de  pol ymères.  

5.5  
empi lement d ’OLED 
élément principal  d ’ une  OLED  destiné  à  générer de  l ’ énerg ie  l umineuse,  composé  d ’une  
structure  mu l ticouches  de  d imensions  l atérales  importan tes  dans  l aquel le  chaque  couche  
possède  une  fonctionnal i té  particu l ière,  l es  deux couches  supérieure  et i n férieure  prises  en  
sandwich  étan t des  é lectrodes  u ti l i sées  pour l a  connexion  à  l ’ a l imentation  é lectrique  et une  de  
ces  électrodes  au  moins  étan t transparen te  pour permettre  l ’ extraction  de  l umière  

5.6   
anode   
<empi lement d ’OLED>  électrode  à  parti r de  l aquel le  des  trous  son t i n jectés  dans  l es  couches  
organ iques  

5.7   
cathode 
<empi lement d ’OLED>  électrode  à  parti r de  laquel le  des  é lectrons  son t i n jectés  dans  les  
couches  organ iques  

5.8   
couche d ’ in jection  de  trous  
H IL  
couche  ad jacente  à  l ’ anode  conçue  pour amél iorer l ’ i n jection  de  trous  

Note  1  à  l 'arti cl e :  La  H I L  fa i t  parti e  de  l ’ empi l emen t d ’OLED.  

Note  2  à  l 'arti cl e :  L ’ abrévi ation  "H I L"  est  déri vée  du  terme  ang l a i s  d ével oppé  correspondan t  "hol e  i n j ecti on  l ayer" .  

5.9   
couche d ’ in jection  d ’électrons  
EIL 
couche  ad jacente  à  l a  cathode  et conçue  pour amél iorer l ’ i n jection  d ’é lectrons  

Note  1  à  l 'arti cl e :  L ’E I L  fa i t  parti e  de  l ’ empi l emen t d ’OLED.  

Note  2  à  l 'arti cl e :  L ’ abrévi ati on  "E I L"  est  déri vée  du  terme  ang l a i s  dével oppé  correspondan t  "e l ectron  i n j ecti on  
l ayer" .  

5.1 0   
couche de  transport de  trous  
HTL 
couche  s i tuée  à  l ’ i n térieur d ’un  empi lement d ’OLED présentan t une  mobi l i té  relati vement 
é levée  des  trous  et u ti l i sée  pour aj uster l ’équ i l i bre  des  porteurs  de  charge  dans  l ’ empi lement 
d ’OLED 

Note  1  à  l 'arti cl e :  Le  cas  particu l i er d ’ une  HTL  dopée  é l ectri quemen t  pou r permettre  une  p l u s  g rande  
augmen tati on  de  l a  conducti vi té  est  appelé  p-HTL.  

Note  2  à  l 'arti cl e :  L ’ abrévi ati on  "HTL"  est  déri vée  du  terme  ang l a i s  dével oppé  correspondan t  "hole  transport 
l ayer" .  
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5.1 1   
couche de  blocage  de  trous  
HBL 
couche  s i tuée  à  l ’ i n térieur d ’un  empi lement d ’OLED présentan t une  mobi l i té  relati vement 
fa ib le  des  trous  ou  une  d i fférence  du  n iveau  orbi ta l  molécu lai re  occupé  le  p lus  hau t et  u ti l i sée  
pour aj uster l ’ équ i l ibre  des  porteurs  de  charge  dans  l ’empi lement 

Note  1  à  l 'arti cl e :  L ’ abrévi ati on  "HBL"  est  déri vée  d u  terme  ang l a i s  dével oppé  correspondan t  "hole  b l ocki ng  
l ayer" .  

5.1 2   
couche de  transport d ’électrons  
ETL 
couche  s i tuée  à  l ’ i n térieur d ’un  empi lement d ’OLED présentan t une  mobi l i té  relati vement 
é levée  des  é lectrons  et  u ti l i sée  pour a juster l ’équ i l ibre  des  porteurs  de  charge  dans  
l ’ empi lement 

Note  1  à  l 'arti cl e :  Le  cas  parti cu l i er d ’ une  ETL  dopée  é l ectri quemen t pou r permettre  une  p l us  g rande  
augmen tati on  de  l a  conducti vi té  est  appe lé  n -ETL.  

Note  2  à  l 'arti cl e :  L ’ abrévi ati on  "ETL"  est  déri vée  du  terme  ang la i s  d éveloppé  correspondan t  "e l ectron  transport 
l ayer" .  

5.1 3   
couche de  blocage  d ’électrons  
EBL 
couche  s i tuée  à  l ’ i n térieur d ’un  empi lement d ’OLED présentan t une  mobi l i té  relati vement 
fa ib le  des  é lectrons  et u ti l i sée  pour a juster l ’ équ i l ibre  des  porteurs  de  charge  dans  
l ’ empi lement d ’OLED 

Note  1  à  l 'arti cl e :  L ’ abrévi ati on  "EBL"  est  déri vée  du  terme  ang la i s  d ével oppé  correspondan t  "e l ectron  b l ocki ng  
l ayer" .  

5.1 4  
couche d ’émission  
EML 
couche  d ’un  empi lement d ’OLED  conçue  pour l a  formation  d ’exci tons  et  l a  génération  de  
photons  

Note  1  à  l 'arti cl e :  L ’EML peu t être  composée  de  p l us ieu rs  matéri aux.  

Note  2  à  l 'arti cl e :  L ’ abrévi ati on  "EML"  est  déri vée  du  terme  ang l a i s  d éveloppé  correspondan t  "em iss ive  l ayer" .  

5.1 5  
couche de  génération  de  charge 
CGL 
couche  s i tuée  dans  une  d iode  é lectroluminescente  organ ique  empi lée,  en tre  deux structures  
d ’OLED s imples,  qu i  génère  des  é lectrons  pour une  un i té  d ’OLED  ad jacente  (ag issan t comme 
une  cathode)  et des  trous  pour une  au tre  un i té  d ’OLED  ad jacente  (ag issan t comme une  
anode)  

Note  1  à  l 'arti cl e :  La  CGL  n ’ est pas  d i rectemen t connectée  à  une  a l imentati on  é l ectri que .  E l l e  permet  l a  
connexion  en  série  de  deux s tructu res  d ’OLED  ou  p l us  p l acées  l ’ u ne  su r l ’ au tre.  

Note  2  à  l 'arti cl e :  L ’ abrévi ati on  "CGL"  est déri vée  d u  terme  ang l a i s  développé  correspondan t  "charge  generati on  
l ayer" .  

5.1 6   
i n tercouches  
ITL 
couche  servant à  séparer d ’au tres  couches  fonctionnel les  
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Note  1  à  l 'arti cl e :  Les  i n tercouches  servant  à  séparer l a  zone  d ’ ém ission  fl uorescen te  de  l a  zone  d ’ ém issi on  
phosphorescente  a i ns i  q ue  l es  i n tercouches  servan t  à  séparer l es  couches  d ’ ém issi on  et  l es  couches  d ’ i n j ecti on  
consti tuen t  deux exemples  d ’ i n tercouches.  

Note  2  à  l 'arti cl e :  L ’ abrévi ati on  " I TL"  est  d éri vée  du  terme  ang l a i s  dével oppé  correspondan t  " i n terl ayer" .  

5.1 7   
matrice  
<empi lement d ’OLED>  matériau  d ’une  EML qu i  ag i t  en  tan t qu ’hôte  pour l es  matériaux 
émetteurs  

5.1 8   
émetteur 
<empi lement d ’OLED>  matériau  de  l ’EML qu i  ag i t  comme du  phosphore,  généralement u ti l i sé  
comme dopant dans  une  matrice  

5.1 9   
encapsulation  
structure  enveloppante  (étanche)  en  vue  de  protéger l es  couches  organ iques  et l es  
é lectrodes  des  substances  i ndési rables,  te l l es  que  l ’eau  et  l ’ oxygène  

5.20   
encapsulation  en  couche  mince 
TFE 
encapsu lation  par une  ou  p lusieurs  couches  m inces  revêtant d i rectement l ’OLED  

Note  1  à  l 'arti cl e :  L ’ abrévi ati on  "TFE"  est déri vée  d u  terme  ang l a i s  développé  correspondan t " th i n  fi lm  
encapsu l ati on " .  

5.21   
structures  de  couplage  d ’extraction  optiques  
structures  optiques  destinées  à  amél iorer l ’ extraction  de  l a  l umière  de  l a  d iode  
é lectroluminescente  organ ique  

[SOURCE:  I EC  62341 -1 -2 : 201 4,  2 . 4 . 33,  mod i fiée  — L'expression  "dans  l 'a i r"  a  été  
supprimée. ]  

5.22   
structures  de  couplage d ’extraction  extérieures  
structures  optiques  s i tuées  sur l a  surface  extérieure  du  substrat pour amél iorer l ’extraction  de  
l umière  

5.23   
structures  de  couplage d ’extraction  in térieures  
structures  optiques  s i tuées  en tre  l ’ empi lement d ’OLED et l e  substrat pour apporter p lus  de  
l umière  dans  l e  substrat et a i nsi  générer une  p lus  g rande  quan ti té  de  photons  extrai ts  

5.24  
j eu  de  barres  
structure  en  g ri l le  non  l umineuse  par conception  ou  au tre  structure  à  moti f s i tuée  dans  l a  
zone  des  segments  OLED,  u ti l i sée  pour amél iorer l a  réparti tion  de  l a  densi té  de  couran t sur 
l es  é lectrodes  transparen tes  

5.25  
cel lu le  OLED 
peti te  partie  de  l a  surface  de  l um ière  sortan te  d ’une  tu i l e  OLED  don t l es  l im i tes  son t défin ies  
par des  structures  à  j eux de  barres,  qu i  ne  peuvent pas  être  con trôlées  i ndépendamment 
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5.26  
rebord  de  contact  
<panneau  OLED>  zone  exposée  d ’une  tu i l e  OLED  conçue  pour l e  raccordement é lectrique  à  
une  ou  p lusieurs  é lectrodes  

5.27   
sorbeur  
<tu i le  OLED>  matériau  u ti l i sé  à  l ’ i n térieur d ’une  tu i l e  OLED  pour absorber l es  substances  
i ndési rables  qu i  pénètrent dans  la  tu i le  OLED  malgré  l ’ encapsu lation  

5.28   
encapsulation  en  verre  
encapsu lation  par du  verre  fi xé  au  substrat 

5.29   
surface  lumineuse  active  
<panneau  OLED>  surface  d ’une  tu i le,  d ’un  panneau  ou  d ’un  modu le  OLED  qu i  est destinée  à  
émettre  de  la  l um ière,  i ncluant l es  zones  in ternes  non  l umineuses  résu l tan t de  défau ts,  mais  
excluan t l es  j eux de  barres  défin is  dans  la  structure,  l es  bords  et d ’au tres  structures  
mécan iques  

5.30   
surface  de  lumière  sortante  
<panneau  OLED>  surface  d ’une  tu i l e,  d ’un  panneau  ou  d ’un  modu le  OLED  qu i  émet de  la  
l umière,  i ncluan t l a  surface  l um ineuse  active,  l es  jeux de  barres  et tou te  au tre  structure  
mécan ique  mais  excluan t l es  bords  

6 Termes  relati fs  aux performances  et spécifications  

6.1   
viei l l issement 
<source  l umineuse  à  OLED>  précond i tionnement de  l a  source  l umineuse  à  OLED  avant l e  
relevé  des  valeurs  i n i ti a les  

[SOURCE:  I EC  62504:201 4,  3 . 1 ,  mod i fiée  — La  défin i tion  a  été  amendée  pour fa i re  référence  
à  l ’OLED. ]   

6.2   
point l umineux 
peti te  rég ion  remarquablement p lus  cla i re  que  l a  zone  d ’émission  de  rayonnement l um ineux 
vois ine  sur l e  panneau  OLED 

6.3   
point sombre 
peti te  rég ion  remarquablement p lus  sombre  que  l a  zone  d ’émission  de  rayonnement l um ineux 
vois ine  sur l e  panneau  OLED  

Note  1  à  l 'arti cl e :  U n  poi n t  sombre  peu t  être  dû  à  u ne  densi té  de  cou ran t  i n féri eu re  ou  à  un  ci rcu i t  ouvert dans  
cette  rég i on .  

6.4  
court-circu i t  interne  
chemin  i nvolon tai rement conducteur en tre  une  anode  d ’OLED  et une  cathode  d ’OLED,  
l ocal i sé  su r une  peti te  rég ion  

Note  1  à  l 'arti cl e :  Un  cou rt-ci rcu i t  i n terne  peu t  ressembler à  u n  poi n t  sombre.  I l  peu t  en traîner une  importan te  
générati on  d e  cha l eu r dans  cette  rég i on .  
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6.5   
stabi l isation   
<source  l umineuse  à  OLED>  main tien  d 'un  panneau  OLED  al l umé avec une  en trée  é lectri que  
spéci fiée  dans  l e  bu t d ’obten i r des  cond i tions  stables  

6.6   
durée  de  stabi l isation   
<source  l umineuse  à  OLED>  durée  nécessai re  à  l a  source  l um ineuse  à  OLED  pour atteindre  
des  cond i tions  stables  avec une  en trée  é lectrique  spéci fiée  
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